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Verwendungazweck

Der Lautsprecherbaustein 0 701¢ wird in Studioanlagen als
Kontroll= und Kommandolautsprecher verwendet. Er findet als

Rasterbaustein Aufnahme in Regietischen.

Aufbau

Der O 701c¢ 18t ein Rasterbauatein fUr Tischeinbau Hhnlich
Werk-Standard RFZ 507 09 (ohne Verriegelung)

mit den Abmessungen

Breite Hbhe Tiefe

99 mm 119 mm 116 mm (mit Frontplatte 6 mm).
Masse: 0,88 kg
Zeichnungssatz: 121,214/¢c

Hinter der ‘Frontplatte befindet sich rarallel zu dieser eine
oval ausgeschnittene Montageplatte, an der Lautsprecher und

Lautstédrkeregler befestigt sind. Vor dem Lautsprecher ist die
Frontplatte geschlitzt,
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Rechts daneben befindet sich eine Aussparung flr das REndelrad,

mit dem die Lautstédrkeregelung vorgenommen werden kann (Abb.1).

Die Leiterplatte mit dem Verstirker befindet sich unterhald

des L&utsprechers und ist an der Rlckwand des Rasterbausteines

angeachraubt, ' :

Die Endstufentransistoren sind mit KUhlk®rpern versehen.

An der Riuckwand des GerHtes befindet sich fiur die elektrischen

Anschllsse eine 26polige Steckerleiste,

Um ein Mitschwingen zu verhindern, sind die abnehmbaren Seiten-

bleche des Gehduses mit‘Moosgummi ausgelegt,

Im 0 701¢ wird ein Relhengegentaktverstirker in quasi-
komplementidrer Schaltuné;verwendet;.dle Treiberstufe besteht
also aus je einem Transistor vom pnp-= und npn-=Typ.

Die Vorstufe ( T 1 ), die Treiberstufe ( T 3, T 4 ) und dle
Endstufe ( T 5, T 6 ) sind direkt gekoppelt, Der Transistor
T 2 dient zur Temperaturkompensation,

Der Arbeitspunkt der Endstufe wird mit Regler R 3, der Ruhe-
strom mit Regler R 9 eingestellt.

Eine gute Arbeitspunktatabilit#t wird durch die direkte
Kopplung aller Stufen und eine Gleichstromgegenkopplung

ber R 3, R 4 erreicht,

Durch eine Wechselstromgegenkopplung vom Ausgang des VerstHirkers
iber R 16 und R 2 auf die Basis von T 1 wird das Verhalten
der Schaltung in bezug auf lineare und nichtlineare Ver-

zerrungen verbessert und der Ausgangswideratand herabgesetzt,
Mit Regler R 6 kann die Verstlrkung genau eingestellt werden.
Der Eingang des Verstirkers ist erdfrei und gymmetrisch,

Die Lautatrke kann mit R {1 kontinulerlich geregelt werden.

Werden die Anschlisse der Buchsenleiste Bu A ablo Uberbrickt,
so ist eine Regelung der Lautstfrke auf Null m8glich,
Ist diese Briicke nicht vorhanden, s8o kann die Lautstdrke nur

um maximal 20 4B ged¥mpft werden (Pflichtempfang).

Durch Erregung des Relais Res 1 (24 V an Bu A ab8) kann man
erreichen, dapg der Lautsprecherbaustein (z.B. bei Telefon-

gespréchen) abgeschaltet wird.
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Sind an der Buchsenleiste die Anschllsse Bu :A ad9 verbunden,
80 wird in diesem Fall bei voll aufgedrehtem Lautsthrkeregler
der Ausgangspegel nur um etwa 20 4B gedHmpft,

Kenndaten

-

Verstdrker:
Stromversorgung:

Bei einer Betriebsgleichspannung -U 20 Vv (24 V)

: B1
betriigt die Stromaufnahme

<
ohne Aussteuerung: d = 30 mA
bei Eingangspegel +6 4B (f= 16 kHz): J i 250 mA
leich fur Relais: e wekw Y
Gleichspannung r Relais: B2 -2 v
Stromaufnahme: ;max = 20 mA
Eingangspegel fir Vollaussteuerung
bei f = 1 kHz: +6 aB 2 1,55 V
Pegel am Lautsprecher
bei £ = 1 kHz und Vollaussteuerung: +8,5 4B
Ausgangsleistung
bei Vollaussteuerung: 550 mW an 8 Ohm
Nichtlineare Verzerrungen
beli Ausgangspegel +8,5 4B
Abschlufwideratand 8 Ohm
im Bereich f = 60 Hz...10 kHz: K = 2,5 %
Amplitudenfrequenzgang
bezogen auf f =1 kHz und Ra = 8 Ohm
im Bereich £ = 63 Hz...15 kHz: S 22,0 a8
bei f = 30 Hz: St35as
Eingangsawiderstand
im Bereich f = 63 Hz,.. 15 kHz: = 2 XOhm

Fremdpegel am Ausgang des Versthrkers
gemessen mit Gerduschspannungs=—
messer J 14
Schalteratellung "Fremdspannung absolut
W" bei einem EingangsabschluBwider=-

stand mit 20 Ohm S - %50 aB
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Gerduschpegel
gemessen mit GerHuschspannungs-
messer J 14
Schalterstellung "GerHuschfilter
Rundfunk % DIN " < - 50 aB

Vorstehende Werte gelten ftir voll aufgedrehten Laut-

stlrkeregler.

Lautsprecher:
Nennscheinwiderstand des Lautsprechers 8 Ohm
Nennleistung 1 W
{bertragungsbereich des Versthrkers einschlieBlich Lautsprecher
in einer Normalschallwand 90 cm x 110 cm, gemessen 1im reflex-
jonsfreien Raum auf der Bezugsachse bei einem Abfall des Uber~
tragungsmafes um 10 4B an den Ubertragungsgrenzen gegentlber

Lieferumfang:

Der O T701¢ wird ohne Zubehtr und Zusatzgerite geliefert,

Mef- und Prifvorschrift

Zur Uberpriifung des Verstirkers wird das GerHt wie folgt in
Betrieb genommen:

Der Verstdrker kann wahlweise mit = 20 V an dem Anschluf

Bu A a4 oder mit - 24 V an Bu A b4 betriebsn werden. Der
Eingang befindet sich an den Anschlissen Bu A ab1i.

Wird das Ger#t abgesetzt von der Anlage betrieben, so erfolgt
die Null-Volt=Zufihrung gesonderti lber Bu A b13; 2wischen

Bu A a13 und Bu A b13 besteht keine Verbindung (Brlcke).

Befindet sich das Gerdt in der Anlage, so erfolgt die Null-
ZufUhrung Uber das Chassis (Masse).
In diesem Fall mlssen an der Buchsenleiste des Einschub=-

rahmens die Kontakte Bu A a13 und Bu A b13 Uberbriickt werden.

Zur Uberprifung des Ger#dtes auBerhalb der Anlage wird diese
Brlicke an der Steckerleiste angebracht und an St A a13 oder
St A b1 geerdet.
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Der Ausgang des Verstirkers liegt an den Kontakten A abd12,

Die Meseung erfolgt ohne angeachlossenen Lautsprecher,

Mefvorgang: Der Eingang ist mit RG = 20 Ohm und der Ausgang
mit Ra = 8 Ohm abzuschlielen.

Bei einem Pingangapegel von +6 4B (% 1,55 Volt) mtesen sich
die unter Position 1.4 angegebenen ‘Nerte ergeben.

Auf die Einstellung von Arbeitspunkt und Verstirkung wurde
bereits unter Position 1.3 hingewilesen,

Der Ruhestrom mupf so grof sein (5 30 mA), daj sich ein Minimum
des Klirrfaktors ergibt.

Die Einstellung dea Arbeitspunktes erfolgt so, dap Uber jedem

der Endstufentransistoren die HH#lfte der Betriebsaspannung liegt.

Die Priifung des gesamien GerHtes einschliefilich Lautsprecher
erfolgt im reflexionsfreien Raum.

Dazu wird der O 701¢ 1in eine Normalschallwand mit den Mafen
90 cm x 110 cm eingebaut,

In einem Abstand von einem Meter in Bezugsachsrichtung vor
der snkrecht angeordneten Normalschallwand befindet sich

das MefBmikrofon., Auf den Eingang des VerstHrkers wird ein

Mefsignal mit gleitender FrequenZz und einem +6=dB=FPegel

(21,55 V) gegeben., Bei £ = 1 kHz ergibt sich dann ein tber-

2 =1 ubar
=y

tragungsfaktor von etwa 0,3 Nm v @ £ 3

Die Ubertragungskurve soll weitgehend mit der Sollkurve
ibereinstimmen., (Abb,.1)

Damit defekte Bauelemente auf der Leiterplatte ohne Schwie=
rigkeiten auagewechselt werden kbnnen, sind alle Leitungen
von der Leiterplatte zu fest am GehHuse montierten Teilen

80 lang gehalten, dapf die Platte nach Ltsen der Verschrau-

bung seitlich etwas herausgezogen werden kann,




Schaltteilliste
Kurz=- Sach-Nr,und
bez, Benennung elektrische Werte Bemerkungen
- Lautsprecherbaustein

mit_Verstdrker _____ 121.214/c_Sp (3)
c 1 Elyt-Kondensator 50/15 TCL 7198 is
c 2 Elyt=Kondensator 500/10 TGL 7198 1is
c 3 Elyt-Kondensator 50/15 TGL 7198 is
C 4 Kf-Kondensator 100/2,5/63 TGL 5155 Bl,1
c S5 Kf-Kondensator 470/2,5/63 TGL 5155 Bl.1
c 6 Parallelschaltung von 1000/uF
c 6/1 Elyt-Kondensator 500/25 TGL 7198 is
G 6/2 Elyt-Kondensator 500/25 TGL 7198 is
c 7 Parallelschaltung von 1000/ur
c 7/1 Elyt-Kondensator 500/25 TGL 7198 is
¢ 7/2 Elyt-Kondensator 500/25 TGL 7198 1is
Gr 1 Si-Diode SAY 30 FWE
Gr 2 Si-Diode SAY 30 FWE
Gr 3 Si-Diode S&Y 30 FWE
Gr 4 Si-Diode SAY 30 FWE
Gr 5 Si-Diode SAY 10 WF
R 1 Schichtdrehwideratand 2,5 kOhm 2-20F=2 TGL 9100
R 2 Schichtwiderstand 390 Ohm 5% 25.311 TGL 8728
R 3 Schichtdrehwiderstand P=5 kOhm 1-1-554 TGL 11886
R 4 Schichtwidersatand 1,2 kOhm 5% 25.311 TGL 8728
R 5 Schichtwiderstand 680 Ohm 5% 25,311 TGL 8728
R 6 Schichtwiderstand 180 Ohm 5% 25.311 TGL 8728
R 7 Schichtwiderstanad 1,8 kOhm 5% 25,311 TGL 8728
R 8 Schichtwiderstand 1,2 kOhm 5% 25.311 TGL 8728
R 9 Schichtdrehwiderstand P=1 kOhm 1-1-554 TGL 11886
R 10 Schichtwiderstand 2,7 x0hm 5% 25.311 TGt 8728




Schaltteilliste

Kurz- Sach=-Nr.und
bez. Benennung elektrische Werte Bemerkungen

R 42 Schichtwiderstand 560 ohm 5% 25.311 TGL 8728

R 13 Widerstand 1 Se 63 Bv (4) 0,5 Ohm;+ 2 %
R 14 Widerstand 1 Se 63 Bv. (4) 0,5 Ohm;+ 2 %
R 15 Schichtwiderstand 10 Ohm 5 % 25.518 TGL 8728

R 16 Schichtdrehwiderstand P~-1 kOhm 1-1-554 TGL 11886

R 17 Schichtwiderstand 4,7 kOhm 5% 25.311 TGL 8728

R 18 Schichtwiderstand 680 Ohm 5% 25.311 TGL 8728

Re 1 Relais GBR 111=24~-2 AgPd

s1i 1 G-Schmelzeinsatz F 0,3 TGL 0-41571

St 1 (A) Steckerleiste

H B2 3 3 +J3 B3
(s ) TN | B R B\t

Tr: 4

Lt 1

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Transistor

Eingangsllbertrager

Lautsprecher

1=26 TGIL 10395 Bl.2

BC 179
SF 127
BC 179
BC 109
SF 127

a a @ 3 a o

SF 127

1 Ei 19 Bv (4)

L 2160 PO

Ersatzweise KG 509 (Tesla)

Siemens

Siemens

Siemens x)

1 EU 19 Pr (4)

Leipzig
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